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M MOGIELNICK): Materialty do chlodzenia termoelektryczrego

Przejrzano dane cdotyczqce miateriatow term.oalektrycznych stosowanych wiemparatu-
rech zblizonych do pokojowsj. Oméwiony materiat dotyczy tellurku bizmutu BiyTe,
i jego stopdw pseudopotréjnych i pseudopodwdjnych. Zapre entowano rowniez wy-
niki badan dotyczacych wptywu warunkéw krystalizacji na wlasnosci termogclektryczne
tych stopow,

W. HOFMAN: /dentytikacje | pochodzanie wtrgcers w synletycznym kwarcu

Przeprowadzono badania sktadu chemicznego, struktury i morfologii wiracen w mono-
krysztalech kwarcu syntetycznego. lstalono, te wtrgcenia s§ czgstkami emeiauzy-
tu — krzemisnu zelazowo-sodowo-litowego, ktory narasts na powieizchniach stalo-
wych auloklawu w czasie procesdw hydrotermalnych. Przytoczono argumentacjq wy-
kazujacd, ze relazo zawarte w krzerianie bochodzi gtéwnie ze stali autoklawowej.
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H. MOGIELNICKI: Cooling thermoelectric materials

Data on the thermoelectric propertias of cooling materials suitable for use near tempe-
tature have been reviewed. The materials discussed include Bi;Te, and its pseudo bi-
nary and pseudo-ternary alloys. Prasented also are the rasults of growth variables on
the thermoelectric properties of these alloys.

W. HOFMAN: /dentification and genesis of inclusions in hydrothermallygrown quartz
crysitals

The chemical composition, the crystal structure and the morphology of inclusions in
synthetic alpha-quartz were investigated. A semiquantitative eleciron microprobe ana-
lysis showed that these inclusions are particles of emeleusite ~ fithium sodium iron si-
licate — loose from a silcate layer which covers the inner surface of sutoclave. Factors
responsible for formation of emeleusite particles and their growth into quartz crystals
were discussed. ;
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X MOTENGHWUUKWM: Mamepuams: Ona IMmepmosnexkmpuyeckux OxX nax daouux
yempoucene

B cratbe NepefCcTasneH NUTEPaTYPHLIK 0030p CBUKCTE TEPMOINEKTPUHECKKX mMaTe-
PHENOB KCNONKIYEMBIX NPU KOMHATHOR TEMNepaTyps.

Npeacrannernsiin matepuan oaHocntea k Bi,Tea n ero pactesopos. Paccmorpeso Bnua-
HWE YCNOBWIA HANPEBNEHHON KPMCTANWIAUWK HE TEPMOINEKTPUYECKYI0 IpdeKTHe-
HOCTB 3TKX METEpManos,

B. XOOMAMH: Hienmugbukayun u 2eHe3UC 8KMONEHUI] 8 CUHMEMUYECKUX Kpucmarn
NOX K8OUPYO g

flpoBeaeHE WCCNEAOBAHNA XMMMUECKOTO €OCTasa, CTPYKTYpsl M mMOpdOonornu
BKNICYBHIA B MOHOKPHCTANNAX CHHTBTUYECKOTO kBapua. Bxnwouenna cooreeTcrayioT
YACTMULM 3MONAYINT (IKEME3HO-HATPUONUTEBBIH CUNMKAT), KOTOPLIA HApacTaeT Ha
CTaNLHLIX MOBEPXHOCTAX BATOKINABAE, BO BpeMA MMAPOTEPMENLHONo Npouecca.
Npeacra&neHo 8pryMeNTEUH K, NTO XKENe30 NPMCYTCTRYIOILKE B CHNUKETE NPOMCXOANT
€ ARTOKNBBHOM CTANMK. .
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INFORMACJA DLA AUTOROW

ku

W celu uvlatwienia prac redakcyjnych zwigzanych z przygotowaniem nateriatu do dru-
redakcja prosi Autoréw o przestrzeganie podanych nizej wskazéwek:

. Objetosci artykuléw w zasadzie nie powinny przekraczaé 10-15 stron maszynopisu.

. Artykuly powinny byé napisane na poiedynczych arkuszach formatu A4, jednostronnie
z interliniq /co drugi wiersz/ z marginesem 3,5 cm z lewej strony, duzq czcionka.
Na arkuszu nie powinno byé wigcej niz 31 wierszy po 65 znakéw. Wszystkie strony
powinny byé& numerowane.

. Na marginesie tekstu nalezy zaznoczyé miejsca, w ktérych powinny byé umieszczone
rysunki i tabele.

. Wszystkie tabele i zestawienia /unikaé zbyt duzych/ nalezy wykonywaé osobmo /nie
w maszynopisie colego artykutu/, w 4 egzemplarzach na oddzielnych aorkuszach i nu-
merowaé kolejno. U géry kazdej tabeli podaé tytul objaséniajacy.

. Artykuly nalezy nadsytaé w 4 egzemplarzach; powinny byé dolgczone do nich krétkie
streszczenia w jezyku polskim, rosyjskim i angielskim /réwniez w 4 egzemplarzach/.

. Artykuty poWinny w zasodzie byé podzielone logicznie na czeéci, a w czesci korico-
wej winny byé¢ sformulowane wnioski. Tytuléw rozdzialéw nie nalezy podkredlaé.
W miare moznoéci unikaé podziatu artykutu no oddzielnie zatytulowane czesci.

. Rysunki powinny byé nadsytone w 1 egzemplarzu, nie wklejone do tekstu, lecz za-
lqczone oddzielnie w usztywnionej kopercie. Spisy rysunkéw zowierajqce teksty na-
piséw pod rysunkami nalezy sporzqdzaé oddzielnie /niezaleznie od tekstu artykuléw/.
w 4 egzemplarzach. Rysunki nolezy wykonywaé na przezroczystej kalce drukarskiej.

. Fotografie powinny byé ostre i wykonane na bialym blyszczqcym papierze fotograficz-
nym. Numery fotografii i powigkszenie nalezy podawaé na odwrocie - otéwkiem.
Numeracjq nalezy objqé rysunki i fotografie lqcznie /nie stosowaé oddzielnej nume-
racji dla rysunkéw i oddzielnej dla fotografii/.

. Po zakoficzeniu artykutu nalezy podaé wykaz literatury,” wymieniajac kolejno nazwisko

aufora i pierwsze litery imion, petny tytut dzieta lub ortykutu, tytut czasopisma, nr
fomu i zeszytu, miejsce wydania i rok, ewentualnie numer strony. Pozycje wykazu
literatury winny byé numerowane, w tekécie powolania na numer pozycji w nawiasach
kwadratowych, np. 1 .

10. Stownictwo techniczne, jednostki miar, skréty najwazniejszych oznaczer wielkodci we

wzorach itp. powinny byé zgodne z terminologiq przyjeta przez Polskie Normy, Mie-
dzynarodowy Uktad Miar /SI/ oraz z innymi obowiqzujqcymi przepisami.

11. Maszynopis powinien byé bezwarunkowo przejrzany i czytelnie poprawiony przez

Autora. Poprawek na stronie nie powinno byé wigcej niz 5.

12. Redokcja zostrzega sobie prawo przeprowadzania drobnych zmian redakcyjnych, nie=

13

14

zbednych skrétéw, korekty stylistycznej itp.

. Fakt nadestonia pracy do wydrukowania w "Materiatach Elektronicznych" uwazany
jest za réwnoznaczny z oéwiadczeniem Aufora, ze praca nie byla drukowana ani wy-
stana do drukowania w zadnym innym czasopiémie krajowym lub zagranicznym.

. Autorzy proszeni sq o doktadne podawdnie adresu i numeru telefonu celem tatwiejsze-

go porozumiewania sie i ewenhﬂmﬁrgin_sbp'g_p{:leinego honorarium.
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